






















专利名称(译) 集成器件包括具有改善的动态范围的OLED有源像素矩阵

公开(公告)号 US9521723 公开(公告)日 2016-12-13

申请号 US14/723942 申请日 2015-05-28

当前申请(专利权)人(译) STMICROELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

[标]发明人 NEBON JEROME
FOREL CHRISTOPHE

发明人 NEBON, JEROME
FOREL, CHRISTOPHE

IPC分类号 H01L27/32 G09G3/32 H05B33/08

CPC分类号 H05B33/0896 G09G3/3233 G09G2300/0814 G09G2320/0247 G09G2320/045 H05B45/60

优先权 2014055282 2014-06-11 FR

其他公开文献 US20150366026A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种集成器件包括半导体衬底，其中形成有有源像素矩阵。每个有源像
素包括OLED二极管，第一nMOS晶体管，其源极耦合到OLED二极管的
阳极，以及刷新电路，其耦合到第一nMOS晶体管的栅极。第一nMOS晶
体管的源极和基板耦合在一起。第一nMOS晶体管位于半导体衬底的第
一部分中和上，并且刷新电路位于半导体衬底的第二部分中和第二部分
上，第一部分和第二部分彼此电绝缘。
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